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W ostatnich latach obserwujemy szybki rozwoj urzadzen elektronicznych, ktory wymusza
poszukiwanie nowych materiatow mogacych spelnic¢ coraz ostrzejsze wymagania. Wérod szeregu
materiatlow stosowanych w nowych urzadzeniach elektronicznych potprzewodniki zajmujg szczegodlne
miejsce i sa obicktem szeroko zakrojonych badan. Jednym z podstawowych molekularnych
poOtprzewodnikéw jest pentacen — najdtuzszy stabilny w powietrzu przedstawiciel grupy acenow —
molekut zbudowanych z liniowo potaczonych pierScieni benzenowych. Tymczasem teoretyczne
rozwazania prowadza do przewidywan, w mysl ktorych dtuzsze aceny powinny posiadac jeszcze
ciekawsze i bardziej pozadane z punktu widzenia potencjalnych zastosowan wilasciwosci, przede
wszystkim szybko malejacg z dtugoscia przerwe energetyczna, zmniejszajace si¢ sprzgzenie elektronow
z fononami, czy tez energie reorganizacji. Czyni to dtugie aceny idealnymi kandydatami do zastosowan
elektronicznych w organicznych tranzystorach polowych, diodach $wiecacych czy tez innych
urzadzeniach fotowoltaicznych. Co wigcej, przewiduje si¢, ze odpowiednio diugie aceny beda
wykazywaly wtasciwosci magnetyczne czyniace je ciekawymi kandydatami do zastosowan w
nowoczesnych dziedzinach, takich jak np. spintronika. Niestety wraz ze wzrostem dtugosci acenow i
osigganiem ciekawych wlasciwosci rosnie rowniez ich wrodzona niestabilno$é i reaktywnos$¢. W
efekcie dluzsze niz pentacen molekuly otrzymano dopiero w ostatnich latach i to stosujgc specjalne
techniki stabilizacyjne. Jednocze$nie w okresie ostatnich dwoch dekad obserwuje si¢ znaczace sukcesy
w tworzeniu nowych, czesto niestabilnych w innych warunkach molekut stosujac warunki ultra-
wysokiej prozni i wytwarzajac obiekty molekularne bezposrednio na powierzchni krystalicznego
podtoza. W ten sposdb w ostatnim czasie udato si¢ np. wytworzy¢ tajemnicze molekuty — trianguleny.
Co wigcej, techniki reakcji na powierzchni pozwalaja generowa¢ nowe obiekty z prawdziwie atomowa
doktadnos$cia, a gwaltowny rozwoj mikroskopii bliskich oddziatywan przyczynit si¢ do osiggniecia
niespotykanej wczesniej zdolnosci obrazowania strukturalnego przy uzyciu mikroskopu sit atomowych.
Komplementarnie wlasciwosci elektronowe moga by¢ przestrzennie obrazowane przy wykorzystaniu
techniki mikroskopii i spektroskopii tunelowej. W ostatnim czasie stosujac podejscie ,,chemii na
powierzchni” udato si¢ wytworzy¢ dluzsze niz pentacen molekuty i zbadaé¢ ich wilasciwosci
elektronowe. Niniejszy projekt poswigcony bedzie w gtownej mierze syntezie i doglebnej analizie
strukturalnej i elektronowej dtugich acenow generowanych na powierzchniach metalicznych. Ponadto
podjete zostang dziatania majgce na celu zwigkszenie stabilno$ci molekut na drodze modyfikacji
strukturalnych z jednoczesnym zachowaniem ich doskonatych wlasciwosci elektronowych. Wreszcie
podjete zostang badania nad tworzeniem wigkszych obiektoéw bazujagcych na kowalencyjnie
potaczonych prekursorach molekularnych zawierajacych dlugie aceny i ich pochodne. W wyniku
podjetych badan opracowane zostang nowe $ciezki tworzenia potprzewodnikow organicznych, a takze
zostang Wytworzone i scharakteryzowane z rozdzielczoscig atomowg nowe struktury molekularne.



